




















































































专利名称(译) 薄膜晶体管电路器件及其制造方法和使用该薄膜晶体管电路器件的液晶显示器

公开(公告)号 US20050056839A1 公开(公告)日 2005-03-17

申请号 US10/895404 申请日 2004-07-21

[标]申请(专利权)人(译) NEC液晶技术株式会社

申请(专利权)人(译) NEC液晶技术有限公司.

当前申请(专利权)人(译) GOLD CHARM LIMITED

[标]发明人 TANAKA HIROAKI
YASUDA KYOUNEI
SUZUKI SEIJI

发明人 TANAKA, HIROAKI
YASUDA, KYOUNEI
SUZUKI, SEIJI

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/136 G02F1/1362 G09F9/30 H01L21/3205 H01L21/336 H01L21/77 H01L21/84 
H01L23/52 H01L27/12 H01L29/45 H01L29/49 H01L29/786 H01L31/036

CPC分类号 G02F1/13458 G02F1/136286 G02F2001/13629 H01L29/456 H01L27/124 H01L29/66765 H01L29
/78669 H01L29/78678 H01L29/4908

优先权 2003277459 2003-07-22 JP
2004212977 2004-07-21 JP

其他公开文献 US7105896

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

薄膜晶体管电路器件及其制造方法需要薄膜晶体管电路器件，其包含具
有下层铝合金和上层钼合金结构的布线，其中空气中的腐蚀。钼合金不
易进行。一种薄膜晶体管电路装置，其暴露覆盖有绝缘膜的布线的一部
分，所述绝缘膜将形成在基板的中心部分上的主电路区域的薄膜晶体管
连接到形成在基板的外周上的保护电路区域，在暴露表面上包含由端电
极金属形成的端子，其中布线的最上表面是包含铌的钼合金。
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